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O Neuron - 810 é um novo tipo de detector de juncao nao
linear, que pode detectar qualquer equipamento eletronico
escondido em paredes, pisos, tetos, lampadas, livros, moéveis
ou recipientes. Nao importa se esses dispositivos eletronicos
estao transmitindo sinais ou desligados, eles podem emitir
um alarme por meio de display, vibracao e aviso sonoro,
quando detectam algum objetivo que possui circuito
eletrénico.
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Principio Técnico

A extremidade transmissora do detector de juncdo nao linear envia a onda fundamental para a area ou objeto alvo,
enquanto a extremidade receptora captura o segundo e o terceiro harmdnicos gerados pelo objeto alvo e usa
algoritmos de inteligéncia artificial para analisar as leis harménicas para detectar e identificar se ha produtos

eletrénicos suspeitos ou nos de corrosdo metdlica na area de detecgéao.

Cenarios de aplicacao
Pode ser amplamente utilizado em governo, seguranca publica, prisdes, justica, seguranca comercial e protecao

de privacidade pessoal, etc:

® Protecdo de segredos empresariais e comerciais: detectar dispositivos eletrébnicos n&o autorizados
escondidos em salas de conferéncia importantes ou escritéorios confidenciais da empresa, como

bisbilhoteiros, celulares e dispositivos contendo cartdes SIM, etc.

® Seguranga publica e descarte de explosivos SWAT: detectar dispositivos eletrénicos de detonacédo e
controles remotos em areas perigosas.

® Protecdo da privacidade pessoal: detecta equipamentos para fotografar e gravar secretamente escondidos

em casas, hotéis e outros lugares, como canetas de gravagado, cameras, etc.

Destaques do produto

® DPI: ndo ha pendéncia de direitos de propriedade intelectual nem limitagdo de protegao técnica. Desta forma
é possivel personalizar rapidamente recursos e otimizar algoritmos, o que gera ampla seguranga técnica e

garante uma independéncia em desenvolvimento de novos recursos.

® Alta precisdo: a funcdo integrada de detec¢do de segundo e terceiro harménicos pode identificar de forma

rapida e eficaz os equipamentos que contém dispositivos semicondutores.

® Alta sensibilidade: pode identificar rapidamente produtos semicondutores escondidos em paredes ou
moveis.
® Baixa taxa de falsos positivos: o algoritmo de deteccdo nado destrutivo integrado melhora muito a

capacidade de deteccgao, e a taxa de falsos positivos € muito baixa.

® Inofensivo as pessoas: as caracteristicas do equipamento atendem as diretrizes de protecdo ambiental

contra radiagdo HJ/T10.2 e aos requisitos de gerenciamento, sendo absolutamente seguros e inofensivos ao

corpo humano.



Parametro indice Técnico

Faixa de frequéncia de trabalho do produto

Tensao de trabalho

Faixa de frequéncia

Faixa recebida do 2°~3° harménico

Poténcia de transmissdo do modo de pulso
(maximo)

Sensibilidade da recepgao

Tempo da duragéo da bateria

Tipo de bateria

Distancia de detecgéao

Forca da detecgao

Interface interativa

Dimens&o do produto

Dimenséo da caixa de transporte

Peso do produto

Temperatura de trabalho

Umidade de trabalho

2400 GHz

74V

2,404 GHz - 2,472 GHz

4,808 GHz-4,944 GHz
7,212 GHz-7,416 GHz

0~4W (ERIP)

Menos de -140dBm

6 horas

Bateria de Litio substituivel

6 metros / produto classe C em conformidade com a
norma GA1236-2015

Penetra em paredes de tijolos de 370 mm e
atende as normas
produto de grau C especificado em GA1236-20

Os Displays LCDs receberam sinal de intensidade
harmonica

Os prompts de audio sédo suportados e € possivel
conectar fones de ouvido

Dicas de suporte de vibragado

(750 mm x 114 mm x 108 mm) = 5 mm

(700 mm x 330 mm x 180 mm) * 10 mm

1,52 kg * 0,05 kg

-30§~55§

Nao mais que 93%, sem condensado




